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Semestre: leri2n

OBJECTIUS

Estudiar les caracteristiques fisiques i les aplicacions dels dispositius electronics com a elements de
circuit

CONTINGUTS

1. Introduccio a la Fisica dels Semiconductors.
2. El diode d’unié PN.

3. El transistor bipolar.

4. La capacitat MOS i el transistor MOSFET.
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CRITERIS I FORMES D'AVALUACIO

Les practiques (obligatdries) tindran un pes sobre la nota final d’un 25%. El 75% restant correspondra
a un examen escrit, €l qual constara d’una part tipus test (25%) i d’una part de problemes (75%).
Només es fara mitja amb les practiques quan la nota de 1’examen superi ¢l 4
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e Professor teoria: Ferran Martin
Despatx: QC-3021
Hores tutories:

e Professor problemes: Joan Garcia
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